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Wzmacniacz mocy wielkiej czestotliwosci

Przedmiotem wynalazku jest wzmacniacz mocy wielkiej czestotliwosci. ,

Znany jest wzmacniacz mocy wielkiej czestotliwosci z opisu patentowego polskiego nr 113882, w ktérym
do kolektora tranzystora pracujacego jako klucz podtaczony jest poprzez cewke indukcyjna obwéd o wtasciwo-
$ciach réwnoleglego obwodu rezonansowego. Obwad ten podiaczony jest do emitera poprzez irédto napigcia
statego. Wzmacniacz ten charakteryzuje si¢ wysoka sprawnoscia kolektorowa dzigki temu, ze przejscie ze stanu
nasycenia do stanu odcigcia odbywa si¢ bezposrednio, z pomini¢ciem stanu aktywnego.

Wadj tego uktadu, podobnie jak i innych znanych wzmacniaczy mocy wielkiej czestotliwosci, jest wptyw
pojemnosci wyjsciowej tranzystora na jego prace w zakresie wielkich czestotliwosci.

Istota wzmacniacza mocy wedtug wynalazku jest to, Ze cewka wielkiej czestotliwosci wiaczona jest dla
sktadowej zmiennej mi¢dzy kolektorem a emiterem tranzystora pracujgcego jako klucz.

Zr6dto napiecia zasilania podiaczone jest szeregowo do tranzystora. Réwnolegle do cewki indukcyjnej
wielkiej czestotliwosci wiaczony jest szeregowy obwdd rezonansowy zioZony z kondensatora, drugiej cewki
indukcyjnej i rezystora, stanowigcego obcigZenie wzmacniacza.

Dzigki wlaczeniu cewki indukcyjnej wielkiej czestotliwosci migdzy kolektorem, a emiterem tranzystora,
pojemnos¢ wyjéciowa tranzystora, ktéra jest réwnolegta do tej cewki indukcyjnej, nie pogarsza wiasciwosci
wzmacniacza z¢ wzrostem czestotliwosci. Ponadto wzmacniacz ten réwniez charakteryzuje si¢ wysoka sprawnos-
cia kolektorows. Jeli tranzystor pracuje jako klucz sprawnosé jest rzgdu 95%. Wynika to z t=go, Ze przejscie ze
stanu nasycenia do stanu odcigcia odbywa si¢ bezposrednio, z pominigciem stanu aktywnego.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykladzie wykonania na rysunku, na ktéryvm fig. 1 przedsta-
wia schemat ideowy wzmacniacza, a fig. 2 przedstawia przebiegi czasowe napie¢ i pradéw we wzmacniaczu.

Wzmacniacz ten sktada si¢ z tranzystora T pracujacego jako klucz, Zrédla napigcia statego U zasilajacego
wzmacniacz i dotgczonego jednym koricem do emitera tranzystora T, cewki Ly wielkiej czestotliwosci, whaczo-
nej migdzy kolektorem tranzystora T i drugim koricem Zrédta zasilania Ugc oraz szeregowego obwodu rezonan-
sowego, ztozonego z kondensatora C, cewki indukcyjnej Ls i rezystancji Ro, wlaczonego réwnolegle z cewks Lw.
Rezystancja R stanowi obciaZzenie wzmacniacza.
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' Zasada pracy wzmacniacza bazuje na tym, Ze napigcie kolektora uc réwna si¢ réznicy napigcia zasilania
Ucc inapiecia up na cewce Lw wielkiej czestotliwosci, zas prad kolektora ic réwna si¢ réznicy pradu ip
- pynacego przez cewke Lw oraz pradu iR plynacego przez seregowy obwod rezonansowy Lg, C, Ro. W czasie
0<1<T/2 wytaczenia tranzystora prad kolektora ic rowna si¢ zero. W zwiazku z tym prad i| réwna si¢ pradowi iR.
Prad ten jest w przyblizeniu sinusoidalny. Przepty® tego pradu przez cewke Lw wielkiej cze stotliwosci wywotu-
jé na niej spadek napiecia up o przebiegu w postaci odcinka kosinusoidy. Réznica napig ¢ Ugc i ul wystepuje
mi¢dzy kolektorem i emiterem tranzystora T, czyli réwna si¢ napigciu ug.
W czasie T/2<t¢<T wiaczenia tranzystora napiecie kolektora uc réwna si¢ w przyblizeniu 2 zero. Stad napiecie
up na cewce Lw réwna si¢ w przyblizeniu mapigciu zasilania wzmacniacza Ugc.

Napigcie to wywotuje przeptyw pradu i przez cewke Lg. Prad ten narasta liniowo. Réznica pradéw ip
oraz iR stanowi prad kolektora ic. Przebieg tego pradu jest taki, Ze w chwili wylaczenia tranzystora wartos$é

, pradu réwna si¢ zero. pierwsza pochodna réwna si¢ zero oraz napigcie kolektora rowna si¢ zero. W zwigzku
z tym przejscie tranzystora ze stanu nasycenia do stanu odcigcia odbvwa si¢ bezposrednio.z pomini¢ciem stanu -
aktywnego. A zatem moc strat w kalektorze zwigzana z wytaczaniem réwna si¢ zero.

Dzigki temu uzyskuje si¢ duza sprawnos¢ kolektorows wzmacniacza, ktéra w uktadzie wedtug tego
przyktadu wynosi 95%, natomiast sprawno$¢ kolektorowa wzmacniacza klasy D wykonanego z tymi samymi
tranzystorami wynosi 75%. Oznacza to kilkakrotne zmniejszenie mocy strat w kolektorze.

‘Wzmacniacz wedtug wynalazku moze by¢ stosowany zwlaszcza w spxzecxe przenosnym, zminiaturyzowa-
nym, o malym ciezarze,

Zastrzeienie patentowe
Wzmacniacz mocy wielkiej czestotliwosci z tranzystorem pracujacym jako klucz, wigczonym szeregowo ze
Zrodtem napigcia zasilania, znamienny tym, Ze cewkaindukcyjna wielkiej cze stotliwosci (Lw) wiaczo-

na jest dla sktadowej zmiennej migdzy kolektorem aemiterem, przy czym do tej cewki indukcyjnej wielkiej
czestotliwosci (Lw) jest podtaczony réwnolegle szeregowy obwdd rezonansowy (C, Ls, R¢).
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